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Datenblatt

660nm Sendediode

LED 660nm 7MHz

1 Grenzwerte

Belastungen die iiber die als "Grenzwerte” angegebenen hinausgehen konnen das Bauelement
dauerhaft beschddigen. Die Grenzwerte stellen Belastungsgrenzen des Bauelementes dar. Der
dauerhafte Betrieb mit diesen Werten wird nicht empfohlen, da die Zuverlassigkeit des Bauele-
mentes darunter leiden kann.

Abgekiindigtes Produkt Neue Komponente
Parameter Wert Einheit Parameter Wert Einheit
Betriebstemperatur -30 bis +80 °C Betriebstemperatur -20 bis +80 °C
Lagertemperatur -30 bis +100 °C Lagertemperatur -30 bis +100 °C
Sperrschichttemperatur 100 °C Sperrschichttemperatur 100 °C
Lottemperatur, o Lottemperatur, R
2mm vom Gehduse, t<5s 260 c 2mm vom Gehduse, t<5s 260 C
Sperrspannung 4 V Sperrspannung 5 \Y
Durchlaf3strom 70 mA Durchla3strom 50 mA
StoRstrom, t< 1ms, D < 5% 300 mA StofRstrom, t< 1ms, D < 5% 500 mA
Verlustleistung 140 mwW Verlustleistung 120 mW
Warmewiderstand 450 K/wW Warmewiderstand 450 K/W

2 Technische Daten

Abgekiindigtes Produkt Neue Komponente
Parameter Wert Einheit Parameter Wert Einheit
Wellenlange A 660 nm Wellenlange A 660 nm
Spektrale Bandbreite AA 30 nm Spektrale Bandbreite AA 25 nm
Grenzfrequenz 7 MHz Grenzfrequenz 7 MHz
Schaltzeiten (IF=50mA) 35 ns Schaltzeiten (IF=50mA) 30 ns

R 35 ns R 30 ns
tF tF

Kapazitat (VR=0V) 75 pF Kapazitat (VR=0V) 20 pF
Durchlaf3strom VF Durchlaf3strom VF
(IF=50mA) A (IF=50mA) 18(<2.2) v
Ausgangsleistung P . Ausgangsleistung P .
in 1mm Faser (IF=20mA) 300 (>250) MW in 1mm Faser (IF=20mA) 300 (>250) uw
Temperaturkoeffizient VF -1.7 mV/K Temperaturkoeffizient VF -1.5 mV/K
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3 Characteristics

Abgekiindigtes Produkt Neue Komponente
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Alle Informationen in den Datenbléttern von Ratioplast-Optoelectronics GmbH wurden nach besten Wissen
und Gewissen erstellt. Sie werden regelmaBig kontrolliert und aktualisiert. Fiir eventuell noch vorhandene
Irrtiimer oder Fehler wird keine Haftung libernommen. Anderungen vorbehalten.
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